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TBA120S

Anwendung:

Application:

Besondere Merkmale:

Monolithisch integrierte Schaltung
Monolithic integrated circuit

® Sehr gute Begrenzungseigenschafien
@ Geringe &uBere Beschaltung
® GrofBer Betriebsspannungsbereich

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

FM IF ampilitier and detector for television and radio receivers

Features:

FM-ZF-Verstérker und Demodulator fiir FS- und Rundfunkempfénger

@ Exceptional limiting sensitivity

@ Minimum number of external components

@ Large power supply range

B 2/V.2,.352/1174A2

max. 159

pom 702 —ary
..... T i T\ =7 1 -
«81 t i
<81
%ofm t .
—I ase ? ole<ass 2 <os
0531008, ’ <154 053w
284202 loa 2542023 508
62254 Fea—qg %08 joo——7 8008 — ] 8x254 Lu 192080 10,16 ——
<109 <199 '
4 13 312 1 10 9
14 13 12 11 10 9 B
rIrI I T Y Y O N E —M q - Q
! Kunststoffgehtuse
Case Plastic case
4__) [ | 20 A 14 DIN 41886 L S QIP 14-polig
JEDEC MO OOJ:AA(TO 1'16) Gewicht - Weight
Gewicht - Weight hd max. 1,5g

43



TBA 120S

Ug
18002

-
O Elektronische
ev Stromverteilungsregelung
. : 22nF
Elecironic -
8V Tiaterne current distribution_control
Spannungsversorgung|
Internal =
supply voltuge
PP 8 WF
LW
w
LqNRy
bz Bagrenzerveratirker
14) o
it Limiting amplitier
14 220 ® it —[Koinzidenz
8.3 = .. Demodulater
Y a2 Coincidence
g - pe demuodifator
22nF] = £
=
100F| | G ——
R ) 7 T
- Lautstérke log.
550nH) Volume
4 0=45 741526 Tik

Fig. 1 Blockschaltbild
Block diagram

Schaltungsbeschreibung

Die Schaltung enthélt einen FM-ZF-Verstarker
und Demodulator fiir die Intercarrier-Tonaufberei-
tung in FS-Geraten. Einem achtstufigen,
symmetrischen Begrenzerverstarker schlieBt sich
ein symmetrischer Koinzidenzdemodulator mit
steuerbarer Kollektor-Stromverteilungsschaltung
zur elektronischen Lautstérkeeinstellung an.

Die Koppelkapazitaten tir den Phasenschieberkreis
sind mitintegriert, ebenso ein zusatzlicher
Hilfstransistor und eine Z-Diode zur beliebigen
Verwendung innerhalb der zuldssigen Grenzdaten.
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Circuit description

The circuit includes a FM IF amplifier and
detector circuit for the intercarrier sound system
in television receivers. An eight-stage symmetric
limiter amplitier is followed by a symmetric
coincidence demodulator with controllable
collector current distribution circuit for electronic
volume control. The coupling capacitances for
phase shifter circuit are also integrated,
similarly an additional separate transistor and

a Z diode for any desired application within the
admissible maximum ratings.
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Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Bezugspunkt Pin 1 falls nicht anders angegeben

Reference point

Versorgungsspannungsbereich Pin 11
Supply voltage range

Fremdspannung Pin 5
External voltage

Versorgungsstrome
Supply currents

Z-Strom )
Z-current Pin 12
t < 1min Pin 12

Kollektorstrom Pin 3
Collector current

Basisstrom Pin 4
Base current

Gesamtstromaufnahme

Total supply current Pin 11 + 12

t < 1min Pin 11+ 12

Verlustleistung
Power dissipation
tamb = 60°C
t £ 1min, typp = 680°C

Widerstand zwischen Pin 13 und Pin 14
Resistor between Pin 13 and Pin 14

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Elektrische Kenngrden
Electrical characteristics

Ug = 12V, tymp = 25°C, Bezugspunkt Pin 1
Reference point

Stromaufnahme Pin 11
Supply current

ZF-Spannungsverstarkung
IF-voltage amplification
f=55MHz

unless otherwise specified

Us

Uext

Piot
Piot

Tamb

Istg

falls nicht anders angegeben

15
20

30
40

400
500

-15..+70

—-25..+125

Typ. Max.

unless otherwise specified

Ig

Ay(zF)

10

14

18

mA

mA

mA

mA

mA
mA

mwW
mwW

kQ

°C

°C

mA

dB
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Min.
ZF-Ausgangsspannung bei Begrenzung
je Ausgang
IF output voltage, when limited,
each output
f=55MHz Pin 6(1:) Uq(ZlF) 170

NF-Ausgangsspannung
AF output voltage
Up=10mVv, f=55 MHz
Af = £80kHz, fipoq = 1 kHZ Pin 8 UCI (NF) 0,7

Klirrtaktor
Harmonic distortion

Uy =10 mvV, f = 55MHz

Af = £ 50kHz, froq = 1KHZ k
Eingangsspannung fiir Begrenzungseinsatz

Input limiting voltage
f=56MHz, Af =t 50kHz

Smod = 1kHz, Q1Y) = 45 Pin 14 U
Eingangsimpedanz Pin 14 R;j 15
Input impedance o
Ausgangswiderstand Pin 8 Zq 19

Output resistance

Gleichspannung am NF-Ausgang
DC voltage at AF output
U,=0 Pin 8 Uq
AM-Unterdrickung
AM rejection
f=55MHz, Af = £ 50kHz, QY)=~ 45
Jmod = 1kHz, m = 30%,

U= 10 mv kaM 60
U; = 500 pV kam 45
Bereich der Lautstarkeeinstellung
Attenuation Ugmax (NF)
20| —m 70
Ugmin (NF)
Potentiometerwiderstand
Potentiometer resistance
qu (NF) = — 1dB Pin 5 Rg
Spannung
Voltage
AUq (NF) = - 1dB Pin 5 U5
AUq (NF) = —70 dE‘ Us

1) Betriebsglte

Opaeration quality factor
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Typ.

250

1,0

40
45

2,6

7.4

55

75

3.7
14

24
1,3

Max.

mVgg

60 WV

KkQ
6 pF

dB
dB

dB

4,7 kQ
kQ
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Durchbruchspannung der Z-Diode Min.  Typ. Max.

Breakdown voltage of the Z diode
Is = 5mA Pin 12 U(BR) 11,2 12 13,2 \Y

Innenwiderstand der Z-Diode
Internal resistance of the Z diode

Ig =5mA, f=1kHz Pin 12 I3 30 55 Q

Durchbruchspannung des zuséatzlichen Transistors
Breakdown voltage of the additional transistor
IC = 500 pA Pin 3 U(BR)CEO 13 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
des zusatzlichen Transistors
Forward DC current transfer ratio
of the additional transistor
UCE =5V, IC = 1mA Pin 3 hFE 25 80

Dieses Bauelement wird in Lautstarkegruppen This component is classified in volume groups.
sortiert. Eine Abschwichung der max. Lautstarke  Attenuation of maximum volume by 30 dB requires
um 30 dB erfordert einen der jeweiligen Gruppe  a resistor at Pin 5 connected respecting ground.
zugeordneten Widerstandswert am AnschluB 5 These resistors are indicated for the

nach Masse (Potentiometer). Die Gruppennummer corresponding volume group. The number of

ist neben der Typenbezeichnung aufgestempelt. group is stamped beside the type designation.

Gruppe 2 3 4 5
Fur AUq NF) = —30 dB Rg 1,9.2,2 21.25 24.29 28.33 kQ
Vs UqtZF)
180
Q
60Q |1|”F
01 pF 10uF 22nF Uq(NF)

) W [ P [ e I'LI ol

) TBA120S 18nF 2

2 2nF Lautstirke
10 ol 1%
,.FI olume
UaczFy 75 1828 Tk

Fig. 2 MeBschaltung
Test circuit

55
MHz

Bei Verwendung von Steckfassungen darf die integrierte Schaltung nur bei abgeschalteten Versor-
gungsspannungen eingesteckt werden.

Supply voitage must be disconnected before inserting the integrated circuit in the socket.
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Fig. 3 Schaltung und AnschluBbelegung
Diagram and pin connections
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